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Fluorescencyjne ptyty obrazowe

Radiografia komputerowa

Zaprojektowane wytgcznie do zastosowan przemystowych, ptyty obrazowe IPS i IPC2 oraz ostatnie, wyso-
ko wydajne ptyty IPU firmy GE Sensing & Inspection Technologies dajg najwyzszg jakos¢ obrazu, szybkosé
ekspozycji i wydtuzong zywotnos¢. Potgczenie szerokiego zakresu dynamicznego i zakresu czaséw ekspo-
zycji powoduje znaczne skrocenie czasu przestoju i wiekszg przepustowosé. Wszystkie ptyty sq najnowo-
czesniejszymi elementami systemdw radiografii komputerowej do zastosowan przemystowych.

Nowa technologia ptyty obrazowej w potgczeniu ze skanerami GE otrzymata certyfikat BAM. Ptyty sq ak-
ceptowane przez systemy kontroli jakosci wielu czotowych, globalnych firm w dziedzinie lotniczej i ko-
smicznej, nafty i gazu oraz w energetyce, spetniajg stosowne normy ASME, ASTM i EN i sq klasyfikowane

jako IP klasy 1 lub specjalne.

Odkryj najwyzszqg jakos¢ obrazu

Luminofor pamieciowy w ptytach IPS cechuje sie

doskonatq jednorodnosciq i krétkim czasem reakgji.

Poprzedni piksel jest catkowicie Sciemniany, zanim
laser pobudzi nastepny i wskutek tego otrzymuje
sie bardzo wysoki poziom ostrosci i stosunek sy-
gnatu do szumu (SNR). Ptyta obrazowa IPS jest ide-
alna do kontroli spoin, odlewow i struktur ,plastra
miodu”.

Luminofor pamieciowy w ptytach IPC2 cechuje sie
wysokq zdolnoscig absorpcji z doskonatq jedno-
rodnoscig. Daje to szczegdlnie czutq ptyte o wyso-
kiej jakosci obrazu i lepszej wartosci SNR niz nasze
tradycyjne ptyty IPC. Ptyta IPC2 jest idealna do wy-
krywania korozji erozyjne;.

Nowe ptyty IPU dajg doskonatqg ostros¢ i dzieki te-
mu wieksze prawdopodobienstwo wykrycia w po-
rownaniu z innymi ptytami GE. Sq idealnie przydat-
ne do wysoce krytycznych, specjalistycznych za-
stosowan obejmujqgcych kontrole odlewéw i spoin.

Wuykorzystaj zwiekszong trwatosc
i 2ywotnosé

Ptyty IPC2 firmy GE sq zabezpieczone powtokg
utwardzonq wigzkg elektronéw (EBC) Jest to za-
strzezona technologia utwardzania powtoki z mo-
nomerowego lakieru w ostone z polimeru o wyso-
kiej gestosci, zabezpieczajgcg warstwe luminofo-
rowq. Wynikiem jest najwyzsza odpornos¢ na zuzy-
cie mechaniczne i duza odpornosé na chemiczne
roztwory czyszczqce. Ogdlnie, uzyskuje sie wiekszy
zwrot z inwestyciji.

powtoka ochronna EBC

warstwa luminoforowa

warstwa adhezyjna
warstwa ANTI-HALO

podtoze PET

laminat

GE imagination at work



Korzys¢ z wiekszej wydajnosci

Luminofor pamieciowy na naszych ptytach CR majg
szeroki zakres dynamiczny, skutkujgcy wysokq tole-
rancjq i wiekszg swobodg w wyborze stosowane;j
dawki ekspozycyjnej.

Ponadto duzy zakres ekspozycji tych ptyt obrazo-
wych w wielu przypadkach pozwala na wizualizacje
wszystkich informacji w jednej ekspozycji - np. gru-
bego i cienkiego materiatu. W potqgczeniu, cechy te
drastycznie zmniejszajg koniecznos$¢ powtdrnych
ujec, co znacznie skraca czasy przestoju i/lub daje
wiekszoSC przepustowosc.

Krzywa absorpcji spektralnej

Wieksza wartos¢ SNR
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Wuykres przedstawia wzgledne réznice szybkosci, znormalizowanego
stosunku sygnatu do szumu (SNR) i ostrosci ptyt obrazowych GE przy
uzyciu promieni RTG.

Wzbudzenie — emisja - pobudzenie
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Energia RTG (keV)
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Dane techniczne

Luminoforowe ptyty obrazowe

BaSrFBrl: Eu2
Typowa luminescencja: 390 nm

Sktad luminoforu

Standardowe Indywidualne wielkosci:
wielkosci dla kaset Wszystkie wielkosci IP
(IPS/IPC2/IPU): dostepne na zqdanie.
L np. 8x 10" np:  45x 10"
Wielkosc! 15x30cm 6% 12"

35x43cm 6 x24cm

18 x 24 cm 6 x40 cm

24 x30cm 10 x 24 cm

Wilgotnos$¢ wzgledna: 30 - 80 %
Temperatura: 1- °C - 40 °C

Do konserwacji ptyt stosowac tylko srodek do
czyszczenia ekranu GE (GE Screen Cleaner)

Warunki pracy

Czyszczenie
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Ustalanie standardow w NDT

Firma GE Sensing & Inspection Technologies jest
uznanym liderem w opracowywaniu innowacyjnych
rozwigzan NDT i ustanawianiu standardéw dosko-
natosci w szerokim zakresie zastosowan.

Stanowimy czotdwke w radiografii komputerowej i
ciggle dgzymy do ulepszania naszego asortymentu
wyrobéw dla spetnienia rosngcych wyzwan sekto-
row: kosmicznego i lotniczego, energetycznego, naf-
ty i gazu oraz samochodowego.

»$ BAM

www.gesensinginspection.com
www.ndt-system.pl
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